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前言

　　本书是按照教育部颁发的《高职高专教育模拟电子技术基础教程基本要求》编写的，可作为高职
高专电气、自动化、电子信息类及其他相近专业模拟电子技术课程的教材，也可供从事电子技术的工
程技术人员参考。
　　根据高职高专培养目标的要求以及现代科学技术发展的需要，本书在内容取舍上以各种分立及集
成器件为基础，以放大电路的基本分析方法为重点，以集成电路的应用为目的，减少了烦琐的理论推
导及集成电路内部的一些复杂原理分析等内容，并且更加注重集成电路的实用性。
书中所讨论的集成电路，都从其实际使用的角度出发，介绍其外特性、外引线图及使用方法。
　　在结构上，本书各章配有小结、习题和技能训练项目，目的是结合理论学习，进行实际操作和综
合能力方面的训练。
技能训练内容丰富、实用，并引入计算机仿真技术。
通过实训这个教学环节，一方面激发学生的学习兴趣，另一方面使学生逐步提高获取知识的能力，逐
步学会解决工程问题的思维方法和工作方法。
　　本书由平顶山工业职业技术学院彭秋红、堵会晓、沈占彬、高同辉、王广云、张宏编写。
第一～三章由彭秋红、沈占彬编写，第四～七章和附录由堵会晓、高同辉、王广云、张宏编写。
全书由彭秋红统稿，并担任主编。
本书承蒙长沙电力职业技术学院龚敏教授主审，并提出了许多宝贵的修改意见，在此表示衷心感谢。
　　由于编者水平有限，加之时间仓促，书中难免出现不妥和错误之处，敬请读者批评指正。
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内容概要

本书为高职高专电气自动化技术专业规划教材。
全书共分七章，主要内容包括半导体器件、基本放大电路、负反馈放大电路与基本运算电路、集成运
放应用电路、模拟集成相乘器及其应用电路、信号产生电路、直流稳压电源。
书中每章配有小结、习题和技能训练项目，其目的是使学生更好地掌握本门课程的基本理论和实际应
用技能。
全书充分考虑到高等职业教育的特点与要求，在结构与内容上都作了实用性处理，编写中力求精选内
容、深入浅出、图文并茂，使其更通俗易懂、好学实用。
　　本书可作为各类高职高专电气、自动化、电子信息类专业教材或教学参考书，也可供相关专业的
工程技术人员参考使用。
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章节摘录

　　一、本征半导体　　纯净的、不含其他杂质的半导体称为本征半导体。
半导体的导电性能是由其原子结构决定的。
以硅为例，它的原子序数是14，在硅原子中共有14个电子围绕原子核旋转，最外层的轨道上有4个电子
，原子外层轨道上的电子通常称为价电子。
锗的原子序数是32，但它与硅有一个共同点，即原子最外层的轨道上也有4个价电子，所以硅和锗都
是4价元素。
为了方便起见，常常用带有+4电荷的正离子和周围的4个价电子来表示一个4价元素的原子。
　　在硅（或锗）的晶体中，原子在空间排列成规则的晶格。
其中每个原子最外层的价电子，不仅受到自身原子核的束缚，同时还受到相邻原子核的吸引。
因此，价电子不仅围绕自身的原子核运动，同时也出现在围绕相邻原子核的轨道上。
于是，两个相邻的原子共有一对价电子，这一对价电子组成所谓的共价键，如图1-1所示。
在硅晶体中，每个原子都和周围的4个原子用共价键的形式互相紧密地联系在一起。
　　对于本征半导体来说，由于晶体中共价键的结合力很强，在热力学温度为零度（即T===0K，相
当于-273℃）时，价电子的能量不足以挣脱共价键的束缚，因此，晶体中没有自由电子。
所以，在T=OK时，半导体不能导电，如同绝缘体一样。
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